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BR 100/03

Bidirektionale
SILIZITM - TRIGGERDIODE (DIAC)

zur Ziindung von Thyristeren und Triacs

Durchbruchspannung bei dU/dt = 10 V/ms U{“} = 28...36 V
Differenzg-Spannung bei dU/dt = 10 V/ms AU > 5 ¥
Hichstzulissiger ¢
periodischer Spitzemstrom, t = 20 ps Iy = 2 A
ABMESETUNGEN in mm
Gehiuse: Glas, =~ JEDEC DO=35
#1285 # 056
max max
1
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2 45 24
min max min  VFI202000
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BR 100/03

GRENZIWERTE

Hichstzulissiger <

periodischer Spitzenstrom bei t = 20 psg IH = 2 A
Hichstzulissige Verlustleistung bei a"l.T i Eﬂnlﬂ; P = 150 mW
Hécheatzuliassige Sperrachichttemperatur: iJ = 100 %
Lagerungstemperaturbereichs *S = =55...+125 °C
WARMEWIDERSTAND

gwischen Sperrschicht und Umgebung: lﬂl v = 0,33 [;"l"
KENNWERTE ~ bei 8 = 25°c

Durchbruchspannung bei dU/dt = 10 V/ms: UI:BI:I = 28...38 V¥
Durchbruchstrom bei ﬂ.ilﬂ-l]{m}l I{“] 4 100 pA
nsymmetrie der Durchbruchspannung: Iﬂ[m}F - U(m)nl < 3 v
Differens—Spannung bei dU/dt = 10 V/ms: AT > 5 v
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fiir Thyristor—Ziindschaltung: ED.EH!.'Z -

BR 100

An einem 20 R - Widerstand 270V~
anstelle des Thyristor- 50 Hz 0pF
Steueranschlusses
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